
150 мВт, например,серий КТ361, КТ203,
КТ208, КТ209, КТ501, КТ502. 

Для уменьшения напряжения насы-
щения транзистора VT4'' и, как следст-
вие, некоторого уменьшения рассеива-
емой мощности составной транзистор
целесообразно выполнить по схеме
рис. 4,в. При этом мощность, рассеива-
емая транзистором VT4'', увеличится до
0,6 Вт. Подойдут транзисторы  серий
КТ814, КТ816, ГТ402 или другие с анало-
гичными параметрами.

Транзисторы VT2.2 и VT2.3 микро-
сборки К125НТ1, работающие в диффе-
ренциальном каскаде, можно заменить
на сборку из двух n-p-n транзисторов с
коэффициентом усиления по току не ме-
нее 20, максимальным напряжением кол-
лектор—эмиттер не менее 20 В и током
коллектора не менее 15 мА, например,
серии КР198. При этом важно лишь по-
мнить: одинаковые вольт-амперные ха-
рактеристики обоих транзисторов диф-
ференциального каскада необходимы
для обеспечения равенства напряжения,
снимаемого с делителя R8R9, — образ-
цовому, что гарантирует независимость
выходного напряжения стабилизатора от
тока нагрузки. Если такое равенство не
требуется, тогда эти элементы микро-
сборки можно заменить любыми мало-
мощными n-p-n транзисторами с анало-
гичными параметрами. В этом случае, а
также если микросборка состоит всего из
двух элементов, функцию транзистора
VT2.1 может выполнять аналогичный n-p-
n транзистор малой мощности.

Описанный стабилизатор с фиксиро-
ванным выходным напряжением не-

сложно преобразовать в двуполярный с
регулируемым выходным напряжением
от ±6 В до ±12 В. Схема такого устройст-
ва приведена на рис. 5. Пределы напря-
жения стабилизации возможно расши-
рить заменой стабилитрона КС162А
(VD1) на КС147А и уменьшением сопро-
тивления резистора R9 до 330 Ом. До-
пустимо также  дифференциальный
усилитель и делитель напряжения R8R9
смонтировать по схеме рис. 6. Тогда вы-
ходное напряжение стабилизатора
можно будет изменять от 0 до ±12 В. Од-
нако система защиты, в которую входят
элементы VT2.1, R5, C1, HL1 (рис. 1) в
этом случае потеряет смысл и стабили-
затор станет довольно традиционным.

Транзисторы VT1, VT2 и VT4, номина-
лы резисторов и конденсаторов такие
же, как в стабилизаторе по схеме рис. 1,
но мощность рассеяния транзистора
VT4 (или транзисторов VT4', VT4''  по
схемам рис. 4) возрастет пропорцио-
нально падению напряжения на нем.

Теплоотводы мощных транзисторов
серий КТ825 или КТ827, выполняющих
функцию регулирующих, могут быть са-
модельными. Возможная конструкция
одного из таких теплоотводов показана
на рис. 7,а. Заготовку для него (рис. 7,б)
вырезают ножницами по металлу или
выпиливают лобзиком из листового
алюминия толщиной 2 мм. Затем узкие
лепестки противоположных сторон за-
готовки поворачивают пассатижами на
90о вокруг собственной оси каждый, а
широкие загибают (по штриховым лини-
ям) вверх.
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